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POR: "MEJORES EN LOS PROCEDILISNYOS D& FABRICACIDN

DE BASTAGOS PaRa DISFOSITIVOS DE DESCARGA

ELECTRONICA Y SILILARBS!

4 NOLBRE DB STANDARD BLECTRICA, S.A. DOMICILIADA EN

MADRID, CALLE DE RAMIRLZ DE PRADO N¢ 7.

Bl pfasenta invento se refiere 2 mejoras en métodos de
fabricacién e véstagos‘de cristal o bases para dispositivos
de descarga electrdnica 7 similares.

Tales dispositivos estén frecuentemente provistos con
vistagos de cristal o bases en forma de disco a través de las
que se sellan un nimeroc de conductores para los electrodos del
dispositivo. Bl resto 4e la zmpolla esti gensralmente sella—

do alrededor del borde del disco. Anteriormente se ha forma—
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do generalmente lz base prensando un pedazo de cristal fundido en

un molde adeouadamente'diseﬁado. No se ha sncontraco posible mol
dear satisfag@torismente tzles vases sin hacerlas tan gruesas.
que e encuentran dificultades despuds al intentar.sellar la
base al resto de la ampolla del dispositivo. |

El fin principal de este invento es proveser un método
para moldear bases delgadas para vilvulas elecdricas y simils—
res gue se puede sellar sin dificultad al resto de la ampoila.
Este fin se consigue de acuerdo con el invento, empleando cris—

tal en forma de léminas delgadas o cintas, calentando el cris-

tal para ablandarlo y despu&s soplahdo la lédmina o cinta por
presién de gas en un molde adaptado pa:ra formar la superficie
externa de la basse.

Se describiré el invento con referencia al adjunto dibu-
Jjo cue muestra en la fig. 1 una vists en seccidn de un aisposi-

tivo para producir bases de acuerdo con el invento y en la fig.

2 una vista en seccldén de una base de oristal hecha por medio
del dispositivo. '

Haciendo referencia a la fig. 1, parte de la pletina
de una prensa de moldear se muesira sm 1. Esta soporta una ma—
triz de moldear 2 adaptada para formasr la superficie exterior
de la vase de cristal o véstago, formando la parte central del
fondo de la matriz de moldear una herramienta de expulsién 3
adaptada para deslizarse verticalmente. Este herrsmients puede
tener una depres 6n cénica 4 en el extremo superior y otras
depresiones cénicass similares 5 se pueden proveer en la matriz

2+ Estas depresiones son con el fin de producir protuberzncias
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correspondientes perforadas 6 en la base 7 mostrada en lz fig.
2, a través de las cuales se pueden seliar despuds los conduc~-
tores o s las yue se pueden unir tubos de oristal como por ejem—
rlo tubos de hszcer el vaeio.
La baée se forma de une lémina fins o cinta o disco

d¢ cristal 8 soportado sobre la matriz 2 en un sujetador gue cos
siste en dos anillos o marcos de zlambre 9 y 10 pfensados lige—
ramente juntos. El método de soporte de estos aniilos o marcos
no se muestra y puede conéeguirse de cualguier modo ccnveniente.
Una patillas hacia arriba 11 estéd fijzda al cuadro sugerior 9.

_ La parte superior del dispositivo de moldear consiste
en un cilindro hueco o manguito 12 adaptado purs enczj.r sobre
la matriz 2 y que tiend un borde cortante 13. En Iorma deslizan—
te dentro del manguito 12 hay un anillo de sujeccién 14 a&aptado

en ausencia dsl disco de cristal 8 pars descansar sobre el borde

superior de la matriz 2. El manguito 12 esti provisto con una

espiga 15 por la que se fija al martinete (no se muestrs) de lz
prensa de moldear. El anillo de sujaecidén 14 tiene un orificio
central 16 y la espiga 15 tiene un canal central 17. Una sati-
1lla 16 ests fijadz en sl exterior del manguuito 12 v esta aaap-
tada para encajar en la patillz 11 cuando desciende el martinete.
La limina de cristal 8 se introduce entre los cuazdros
de soporte 9 y 10 con &l manguito 1Z en la posicidén levantada
gue se muesira. Un mechero 19 se colocz an su posicidn para ca—
lentar 1z l&minz 8 centr:lmente cn l:z watriz 2. Cusndo ei cris-
tal se ha avlandado suficientemente, lz 1fmina € se curvara ha—

cia avajo y debe disponerse para que guede soportacs suiicien—
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temente zlta sobre la matriz rara evitar gue to;ué prematuramente
coh la misma. El mechero 19se guita ¢ntouces y se idescisnce el
martinete. La patilla 18 encajs en la patills 11 y ewpuja la lémi-
na ¢e cristal reblandecida hacia sbajo con le matriz y el anillo
de sujecidn 14 al mismo tiempo la sujeta alrededor el Lorde de
la matriz. Bl manguito 12 sin embargc nuce un recorrido mayor
v ol borde cortante 13 corta el eristal sokrsnte contrs la peri-
feria exterior de la matriz 2.

En el instante upropiado, yreferivlenents cuando el bor-
de 13 ha encajadec por completo en la limina, se scpla aire u
otro gas através del canal 17 y a través del oriiicio 16 en el
anillo de sujecibn 14. Bl mumento e presida producido dentro
del dispositivo'de moldear fuerza el cristal reilandecido en
oontacto con la superficie interna de la matriz ¥y las proiube—
iancias perforudas 5y fig. 2 son producides al mismo tiempo
por el escape del aire a Través de los orificios 4, 5.

Cuando :se ha enfriado el oristal se eleva el martinete
¥ éstc 2l mismo tiempo eleva el manguito 12 y el sujetador 9,
10. Se puede entonces quitar la base terminada elevando lz he-—
rranienta de expulsibn 3 por medios adecuzdos (no se muestran).

Si no se desea proveer las protuberancias 6 pueden evi—
dentemente omitirse los orificios obnicos 4 y 5.

En algunos casos puede encontrarse gue al ablandarse
la lémina & por laseplicacibn del zclor, pueds tender el cris—
tal z formsr una gota central hacisndo asf{ la parte inferior
de la léminz més gruesa que los lados. 5S¢ puede evitar ésto si
se desea soplanco aire a través del centrobde la nsrramienta ae

expulsién a presidn suficiente para formar una slmobauilila de
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soporte debajo de la limina. Ajustendo lu precidén de zire se pue-—

de controlar el descenso e la limina con precisibén o reducirlo
en aosoluto asi la tendencis del oristal a formar una gota en
el centro. En realicaza, si se cesea se puede producir el efecto

95 ' opuesto de modo gue la lémina tiende a ser mis gruess alrededor
de la periferis ,ue en el centr .

Cgando se usan léminas de cristal 8 en forma de d&isco,
los marcos de sujecidén 9, 10 pueden ser aunillos de zlambre circula
raeg. Bn el caso de gue las bases se hagan de cinta de criétal el

100 sujetaaor puede por ejemplo estar forma@o por pares de alzmbres
rectos o 1engﬁttas entre los yue se puvde colocar la cinta de
cristal.

Es evidente gue el mismo método use construccidn puede
utilizarse pera otro material fusiile similar al cristal cowmu

105 por ejemplo cuarzo. lLa exzpres 8n "eristal" en las reivindicacio—
naes debe por loc tanto entenderse que incluye tales materizles
similares al coristd .

Este invento corresponde a una mlicitud de Patente

formulada en Inglaterra el 1% de Mayo de 1945 ecfizlada con el

110 ne 12.222-45 y se acoge, por lo tanto, a los bensficios gque
otorgan los convenios internacionales vigentes.
- e e e e e NODT A -, e e e e e a - o

Los puntos de invencidn propiaz y nueva gue se presentan
para que sean objeto de e@sta Putente de Veinte afios son los si-

115 guientess’

l.- Un procedimiento de fabriczcidn ae un véstago o ba=-

se para un tubo Ge vaclio o similar carzcterizado porgue compren—

@e avlandar una lémina fina de cristal por el culor y soplar la
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lamina ablandada por gas a presidn en contacto con un molde
adaptadc para formar la superficie externa d¢e¢ dicho vistago o
base.

2.— Un procedimiento de acuerdo con @l punto 1 caracte—
rizado por que comprende soportar dicha léamina sobre una matriz
abierta, calentar la lémina de modo gue se sblande ¥ se curvae
hacia abajc, hacia laz matriz sin tocar con la misma, descender
la lémina y sujetarla alrededor del borde de la matriz, cortar
8l cristal sobrante alrededor del borde de la matriz por medioc de
un manguito cilindrico hueco @ introducir gas & presidén en el
interior de dicho manguito.

3,~- Un procedimiento de acuerdc con el punto 2 carscte-
rizado porgue comprende proveser unz zlmohadilla de gas de sopor-
te tewporal para la L&mina calentadas soplando gzas a través de
ung = bertura en dicha matriz.

4.~ Un proéedimiento de acuerdo coa el punto 1, 2 6 3
caracterigado porgue la parte inferior Ge dichs matriz estid pro-—
vista @e orificios cénicos cca el fin de moldear protuberancias
perforadas en @l vastago o vase. |

Se~ Un procedimiento de favricacién de un vastago o base
para un tubo de vacio descrito con referencia a la fig. 1 del
adjunto dibujo.

6.~ Un procedimiento de fabricscidn de un vastago o base
para un tubo &e vacic o similar <e acuerdo con cualguiera de locs
puntos vrecedsntes.

7+— Un procedimiento de‘fabricacién de un véstago ¢ base
2ura un tubo de vacic o similar de acuerdo con el punto 4 en

N

gue @l vastugo o bsse tiene conductores sellados a través de una
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o més de dichas protuberancias.:

8.~ Un procsdimiento de fabricacidén de un véstago o
base para un t.bo de vacis o similar de acuerdo con el punto’
7 o &1 punto 4 en gue el vistazo o base tiene extensiones tu=-
buleres de crietal sslladas a unz o més de dichas protuberznciass.

9+~ Un procedimiento de fabricad 6n de un vastago de
acuerdo con el vunto 6, 7T u 8 sellado a larampolla de un tubo
de vacifo o dispositivo similar.

10.~ Hejoras en los procedimientos de fabricacién, de

vastagos para dispositivos de deséarga electrdnica y simila-

T9S.

Tal ¥y ccmo se ha descrio en la Memcria que zntecede,
representado en los dibujos que s e sompaiian y a los fines es—

pecificados.

Esta Memoria consta de 7 hojas eseritas por una sola

careae

Madrid,

MALA TEPRONUCCION |

PR DEFECTO DEL ORIGINAL J

Jecc.
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